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FLEKTHONIGZNE Nr 2 e

E. BARANSKA, J, PONIATOWSKI i E. ZALEWSKI: Otrzymywanie monokrysztaléw niobianu litu metodq
Czochralskiego

Metodq Czochralskiego otrzymano monokrysztaly niobianu litu. Wyciqgono je z tygla platynowego z
predkosciq 6-12 mm/godz. Krysztaly zorodkowone na drucie platynowym rosly w kierunku [I1 « 4] two-
rzqcym kqt 12° 2z osiq krystalograficzng c. Oméwiono niektére rodzaje niedoskonatosci strukturdinych  oraz
wplyw parametréw technologicznych i wlosnosci cieklego niobianu litu no proces wyciqgania.

M. KUSOWSKI i J. BOGACKI: Otrzymywanie antymonu o czystoéci wyiszej niz 6 N

W artykule dokonano krétkiego przeglqdu prowadzonych przez réznych autoréw proceséw destylacji i
topienia strefowego antymonu. Opisano metode oczyszczania antymonu do czystosci wyiszej niz 6 N,
z podaniem parametréw proceséw i wynikéw analizy materialu po poszczegéinych etapach oczyszczania.

M. LEJBRANDT i K. KALISZUK: Badania nad otrzymywaniem porowatego szkieletu wolframowego metodq
spiekania aktywowanego

W artykule przedstawiono metode otrzymywania szkieletéw wolframowych przeznaczanych do wykony -
wania stykéw elektrycznych poprzez nasycanie struktur porowatych zqdanymi materialami. Przedstawiono
wplyw ciénienia prasowania no wlasnoéci fizyczne spieku WNiCu, wplyw czasu spiekania na  wlasnosci
fizyko-mechaniczne spieku i wplyw czasu odparowywania miedzi ze spieku WNiCu na whasnotci fizyko-
mechaniczne szkieletu wolframowego.

L. GtADYSZEWSKI: Masowo-spektrometryczne badonie adsorpcii tlenu na powierzchni wolframu

W pracy podano krétki opis zjawiska fonizacji powierzchniowej tlenkéw lantanu, ceru, prazeodymu i
neodymu oraz podano wyniki badar wlasnych nad adsorpciq tlenu na powierzchni wolframu. Pomiary wy-
konywano technikq spektrometrii mas.

J.T. CHRUSCINSKA : Oznaczanie sodu w BBry, PCI3 i POCl3 metodq fotometrii plomieniowej

Opisano metode oznoczanio ¢lodéw Na w BBr3, PCI3 i POCI3 z zastosowaniem fotometru plomieniowe-
go Zeissa model Ill, Gléwny sktadnik usuwano przez odparowywanie w strumieniu suchego argonu. Gra-
nica wykrywolnofci - odpowiednio wynosi 0,1, 0,15 i 0,3 ppm.

I. WOLNIK i CZ. JAWORSKI: Oznaczanie tlenu i pory wodnejw gazowym chlorowodorze

Opisano metody oznaczania tlenu i pory wodnej w gazowym chlorowodorze, Tlen oznacza sie metodq
chromatografii gazowej po uprzednim oddzieleniu HCl w 20% roztworze KOH, pare wodnq metodq punk-
tu rosy na podstawie wyznaczonej dofwiodczalnie krzywej kondensacii dwuskodnikowej mieszaniny: H,O
- HCl. Dolne granice oznaczalnotci: Oz ~ okolo 0,001% H20 - 0,0008% obj. i

J. NOWACKI i J. KALBARCZYK: Tloczywa niskociénieniowe w metodzie prasowania przetlocznego

W artykule oméwiono wainiejsze whisnosci tloczyw niskocitnieniowych stosowanych do hermetyzacii
przyrzqd6w elektronowych metodq przetloczng. Zwrécono uwage na niektére parametry tloczyw majqce
istotne znaczenie dla jakosci wykonywanych elementéw.
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E. BAPAHECKA, [0. IIOHATOBCKH, E. 3ANEBCKU: [lonyyeHMe MOHOKDHMCTAIIOB HMOOATA
JATUA MO METOXY YOXpanbCcHOTO

BuTArMBaHME MOHOKDPMCTAJINOB MeTaHuoOaTa JHUTHUA NPOM3BOIMIOCH MO MeToZy Yox-
palbCKOTO B MIATMHOBHX TUIIAX CO CKOPOCTRW 6-I2 MM/uac. [pu niaaTMHOBOI 3a-
TPABKE. KDUCTAJIN DACTYT B HanmpaBlemus LII.41. oGpa3vAa ¢ ockb "C" yroxm I2Y.Ha-
GnunakTcA HEKOTOPHE CTPYKTYHHE HECOBEDULEHCTBO. WACcieZOBAHO BIMSHUE TEeXHOJO-
IYUECKMX NapaMeTpoB M CBOWCTB EUIKOT'0 METAHMOGATA JATHA HA MDOUSCC pOCTA MO-
HOKDUCTAIIOB.

M. KYCOBCKA » . BOTAUKU: Moayyesue cypbMH XUMUUECHOH UMCTOTH CBHllEe 6 N

B craThé NpEACTaBICH KOPOTHMA 0C30p MDPOBOAMMHX pasiNuHHMKM ABTOPAMU Ipolec—
COB MUCTWIAALUNM ¥ 3OHHOM NIABKM CYPEMH. OnUCaH METOZ OYMCTKM CYDBMH ZO XUMU—
YeCKOM UMCTOTH CBHENE 6N C yueTOM llapaMeTpoB MDOLECCOB M DE3YINBTATOB AHAAM3A
MaTepuala Nocie HeCKONBKMX DTANOB OUMCTHH.

M. JEAGPAHAT, K. KAJMOYK: WccneZoBaHus, NDOBOAUMHE NPM NOAYYEHMM [OPUCTOTO
BOJNBHPAMOBOT'O CKeleTa, METOLOM CIEKaHUA

B cTaThe mpeacTaBieH METOZ MONYYEHNR KPUCTAMIMYECKUX CHENAETOB, IJIA USTOTO—
BAEHUS JNCKTRUYECKNX KOHTAKTOB, MYTEM HACHIEHWA MOPUCTHX CTPYKTYP  TpeCyeMuM
MaTepuanoM. HOKA3aHHO BIMAHME ZABIGHUA NpPECCOBAHWA M BPEMEHN CNEKaHMA HA (Qual-—
KO-XUMMUECKRe cBolicTBa cneka WNiCu, a TaKke BJMAHME BDEMEHM BHIIGPMBAHMA MELN
13 cleka WNiCu Ha (M3NKO-XMNMYECKME CBOACTBA KDUCTANIMYECKOTO CKEleTa BOJb@pa-—
M.,

J. TIAHIWEBCKU: WcciezoBaHue METOAOM CIEKTPOMETPUM Macc azcoplumu KUCNOpoxa
Ha NMOBEPXHOCTM BOJXBHpIMA.

B cTaThe HODOTKO ONMCAHO sBJEHME NMOBEDXHOCTHO! MOHM3ALMM OKMCIOB JIAHTAHA,
nepud, NpaseoiuMa, HEOAUNa, a TaxK %€ NPEZCTABAEHH PesYNSTATH HAamNMX KCCIEZOBa—
HUR O aZCOpOUMM KMCIODOZA HA MOBEDXHOCTM BOJBYpaMA. MaMepeHMA NpPOM3BOZUIHCH
METOZOM CIIEKTPOMETDMHM MacC.

N.T. XPYCTUHECKA: OnpezeneHue CHENOB HATDUA B BBrg, PCl3, POCI3 mnaMeHHHM $OTOME-
TDHYECKUM METOZIOM.

B HacToameil craTee ONMCAHEH METOJH ongeneneHMH cnenoB Na B BBrg, PCl3, POCI3
mnaMeHHEM goromeTpoM llaiica mozeny III. UcHOBHHE 3MEMEHTH YAANEHH METOZOM Bua—
puBayuA_B NMOTOKE CYyXOro aproHa. llpeiesn BHKphHBaeMocTi B rpaHuuax I.I0™2,I,5.1I07,
1 3.I0~5Bec % COOTBETCTBEHHO.

1. BOJBHUK u Y. ABOPCKN: OmpezeneHme cOZEpXaHUA KMCIOpPOZa M BOAAHWX MapoB B
1a3006pa3HOM XJIODUCTOM BOZOPOAE.

B cTaThe ONMCE&HM METONH ONpEAENEHUA KACIOPOZA U BOZAHWX NApOB B rasoo6pas-
fIOM XJIODHCTOM BOZOpOAE. KicnoDOX cnpeZenaics MeTOZOM ra3oBoit XpoMaTorpaduu mo-
clle NpeZBapUMTEABHOIO OTZAEJEHMA XJIODHCTOrO BOJopoZa B 20% pacTBOpe €AKOTC KaiVA.
Bozsinne nMapu onpeZienfOTCA METOZOM TOUKM DOCH, ONEpaAch HA DKCICPUMEHTANBHO O-
npelenEHHY L KPUBYW KORAERCALUMM IBVXROMNOHeHTHoO# cMecu: Hp0-HCI. ~ Huxuan rpa-
Huma ompezemumocTu: 02 - orono O,00I%, HpO - 0,0008% mo 06BEMY.

f1. HOBAiU[KM, K. KAJNBBAPYHK: Topomok A NpPecCOBaHUA NOZ HUSKMM LABICHHEM IO Me-
TONY JUTHEBOTO NPECCOBAHUA

B craThe NpeAcTaBieHH OCHOBHHE CBOWCTBA NOPOLKOB NPECCYEMHX NOJ HUBKMM Za-
BJEHMEM, NDPUMEHAEMHX IJIA TepMeTM3AalMM SNSKTPOHHHX NPUOOPOB IO METOAY JIUTHEBO-
ro npeccoBaHMA. OCpalleHO BHUMAEME Ha HEKOTODHE NApAaMEeTPH NPECCOBOUHHX  NODO-
LKOB, MMEmIMe CyueCTBEHHOE 3HAUEHME ANA HAUECTBA M3TOTOBIAEMHX SJEMEHTOB.
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E. BARAMSKA, J. PONIATOWSKI E. ZALEWSKI: Growth of single crystal lithium niobate by Czoch-
rolski technique

Single crystals of lithium niobate were pulled by Czochralski technique from platinum crucible. Pul-
ling rate was 6-12 mm per hour. Crystals seeded on platinum wire was grown in [11-4] direction, which
make 12 degrees angle with crystallcgraphic axes c. Some kinds of structural inhomogeneities and effect
of technical parameters of growth process and also melt lithjum niobate properties on the pulling of the
crystals are discussed.

M. KUSOWSKI, ). BOGACKI: Antiomonium obtaining - purity higher than 6N

A short review of antimonium distillation and zone melting processes carried out by some authors s
given. A method of -antimonium purification up to a purity higher than 6N is described; the process para-
meters and the results of the material analysis after each stage of purification are presented.

M. LEJBRANDT, K. KALISZUK: Investigations on porous tungsten structure obtaining by means of the
activated sintering method

The method of obtaining tungsten porous structures for electrical contacts by means of porous structu-
re saturation with required materials has been described. The effect of pressing pressure on physical pro-
perties of sintered WNiCu, the sintering time influence on physical -mechanical properties of the sintered
material, and the influence of copper evaporation time from sintered WNiCu on physical -mechanical pro-
perties of tungsten porous structure have been presented.

L. GLADYSZEWSKI: Mass-spectromelric investigations of oxygen adsorption on tungsten surface

The surface ionization phenomenon of lanthanum,cerium, praseodymium and neodymium oxides is briefly des-
cribed and the results of own investigations upon axygen adsorption on tungsten surface ore given. - The
measurements have been made by the mass spectrometry technique.

J. T. CHRUSCIMSKA: Sodium determination in BBr3, PCl3 and POCI3 by flame photometry

A method is described for No traces in BBr3, PCl3 and POCI3 determination by the use of Zeiss mo-
del Ill flame photometer. The matrix elements are.eliminated by evaporation in dry argon stream. The
lower limits of detection are 0,1 , 0,15 and 0,3 ppm respectively.

. WOLNIK, CZ. JAWORSKI: Oxygen and water vapour determination in gaseous hydrogen chloride

The methods of oxygenand water vapour determination in gaseous hydragen chloride are described,
Oxygen is determined by means of the gas chromatography method after previous HCI separation in 20%
KOH solution; water vapour -by means of the dew point method basing on the experimentally determi-
ned curve of the two components mixture: H2O - HCl. Low limits of determination: Os - co 0,001%,
H20 - 0,0008% by volume.

J. NOWACKI, J. KALBARCZYK: Compression of low pressure moulding materials applying transfer mo-
ulding method

This paper treats about important properties of low-pressure moulding materials compressed for elec-
tronic devices encapsulations by transfer moulding method. Some remarks were made of parameters com-
pression moulding materials which ore really important for obtained elements.



http://rcin.org.pl



Redaktor techniczny
Mieczystawa Ohnsorge

Korektor
Ewa Krystecka



ma
Materiol przyg y przez ZI iodawce
WPM ‘WEMA". Warszewa 1973. Naklad 500460 egz. Ark. wyd. 3,31. Ark. druk.
4,0. Papier offset Ill kl. 80 g. BI. Zam. 709/73-6-2/5

Zaki. Graf. ,,Tamka’', Z-1. Zam. 1487-73 . U-81.



http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



OSRODEK NAUKOWO - PRODUKCYJNY
MATERIALOW POLPRZEWODNIKOWYCH
WARSZAWA, ul. Konstruktorska 6





